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MEMORTIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Trensformador para el paso desde un sistema eldctricamente

"gimétrico a otro asimétrico, y viceversat,

Solicitante: "PATELHOID" Patenverwertungs & Elektro~Holding

A,G, domiciliada en GLARUS, Suiza,

=so=

Bs conocido el método de utilizar, pare el paso
de graduaciones moduladas, conectadas en ritmo de oposicidén
a graduaciones de alte frecuencia, transformadores con un
devanado primario subdividido en dos mitades simétricas,
estando el centro de dicho devanado primaric y uno Ge los
extremos del arrollamiento secundario, situados en el mismo
potencisl, por ejemplo, el potencial de tierra. Un esquems de
conexiones correspondiente estd representado en la fig. 1
de los adjuntos dibujos. §1 32 son los dos tubos de un

emplificador én ritmo de oposicién tipo B, siendo b el

transformador de modulacidén, con ayuda del cual se modifics le

tensidén de los anodos del tubo emisor ¢ en el ritmo de le
baje frecuencia. La reactancia g y el condensador ¢ sirven

pera descargar el transformador de modulacién b de la
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corriente contimua de anodos en la graduacidén c. De est
modo se consigue una construccién del transformador b con

dispersidn minima, Debido al acoplamiento imperfecto de las

dos mitades del devanado primario, las dos capacidades reparti-:

das provocan entre los lados primmrio y secundario, a frecuen-~
cias elevadas , una carga asimétrica de ambas mitades del
primario.

Con objeto de conseguir una simetrfa se dispone
generalmente una pantalla entre los lados primario y
secundario , Pero tal pentalla aumenta la dispersidén , la
capacidad y las dimensiones del transformador. En todo
caso podrd utilizarse en transformadores de reducida
capacidad, donde la dispersidén puede quedar suficientemente
reduclda construyendo el micleo de hierro de una chapa
particularmente rica en nfquel, En los transformadores de
capacidad, como transformadores de modulacidén , donde solo
se puede utilizar chapas silfcicas para el micleo, resulta
le dispersidn motivada por el aumento de las dimensiones tan
elevada que el alcance de frecuencia queda my estrechado.

Para poder reducir la asimetrfa sin pantalla, se
han propuesto capacidades adiclonales, arrollamientos
adicionales y, particularmente, diferentes disposiciones del
devanado del transformador. Hste Ultimo remedio reduce
la dispersidén, pero al mismo tiempo aumenta la capacidad.
Adends, las disposiciones de devanado propuestas son, en
general, bastante complicadas.

Ahora bien, forma objeto del presente invento
un transformgdor para el paso de un sistema simétrico a otro
asimétrico, ¥y viceversa, en cuyo tranzformador , el centro
dal devanado, conectado con el sistema simétrico, y uno de
Jos extremos del devanado conectado al slistema asimétrico,
estdn situados en el mismo potencial, por ejemplo el
potencial de tierra,

Segun la invencion sirven de pantalla entre ambos
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devanados de dicho transformados.

Explicaremos el objeto de la patents siguiendo
los detalles de las figuras 2 - 9 de los adjuntos dibujos,
facilitados a tftulo de ejemplo no?imitativo, para un
transformador destinado al paso desde un sistema simétrico a
otro asimétrico,

En el esquema de conexiones segun Fig. 2, la parte
del devanado del lado primerio P, que sirve de pantalla, se
compone de dos secciones de arrollamiento dl y d2 que son
contliguas e ambas partes del centro conectado a tierra,

Le parte de pantalla del devanado g del lado secundario §
sigue directemente al extremo de § conectado a tierra. Las
partes del devanado primario y secundario gque no toman parte en
la pantalla ¥ que se indican en el dibujo con loaz récténgulos
punteados £ y g , se disponen cada uns, en el lado

opuegto al otro arrollamiento del iransformador, de las

partes de pantalla de los devanados dl ’ d2 sy Y &€ . BSe

eligen los mimeros de loa amperios-vueltas de las partes del
devanado 4, d2 Y & de tal modo que exista entre estos Yltimos
una relacidén parcial de transformacién,por lo menos aproximada-
mente igual a 1 ¢ 1, ILa distribucidén del potencial en

las partes de pantalla de los devanados dl, 62 Yy e , conec~
tados segun esquema fig. 2, se puede apreciar en los valores

de potencial indicados en dicha figura, designédndose con U

la diferencia de potencial entre los extremos de una

de las secciones de devanado dl ’ da. Bn los diagramas de

las figuras 3a y 3b se representa ademds el desarrollo del

potencial en los devanasdos parciales 4 dz Yy e con creciente

l!

mimero de vueltas Z de estos. las rectas hl

el desarrollo del potencial en el devanado parcial 4y,d,,

,hzrwr%mWM1

Y las rectas il, 12 el desarrollo correspondiente en el
devanado parcial e , refiriéndose el Indice 1 =1 signo

positivo y el Indice 2 al negativo del campo alterno del




85.

90.

100,

105,

110.

115,

transformador. Del recorrido paralelo de las rectas
hl ,~il ¥ h2 ’ 12 se desprende que en los transformadores
segun la invencién se ha eliminado por completo la asimetria.

En el esquema de conexiones segun Fig. 4,
tambien la parte de pantella del devanado e estd
subdividido en dos secciones e1 Y ep, disponiéndose las
secciones de devanado dl, doy e ¥ e, de tal modo que se
produce una distribucidn de potencial segun los valores de
potencial indicados en la figura 3.

in la fig. 5 se representa cl ezqguena de
conexiones de un Lianefor Gaor segun lu invsacida, con una
relacidn prefijada de transformecidn de 1'7 2 1 , tal como
gucede en las conexiones de los transformasdores de
modulacidén segun fig. 1.

Con f1 hs f2 se referencien las secciones
del devanado primario gque no tomen parte en la pantalla.
En el lado secundario § se encarga de la pantalla la
totalidad del devanado e, El ejemplo de ejecucidn del
invento, representado en la figura 6 se diferencia del ejemplo
gegun fig. 5 tan solo por el hecho de gue se eligeﬂ del mismo
tamafio lasg cuatro secciones del arrollamiento primrio
a ,4 ., fl, fz. De esta manera se simplifics la construccién

1 2
de los transformadores segun la invencidén, Efectivamente, ce

produce de este modo una asimetr{a mas pequefia que la resultan- ’

te de los valores de potencizl de fig, 6 y de los dlagramas de
las figuras 7a y Tb. En estas dltimas figuras, las
referencias corregponéen a las de figuras 3a y 3b,

Los ejJemplos de ejecucidn de la invencidén segun
figufas 5y 6 se prestan particularmente como transformadores
de salidaApara amplificadores en ritwo de oposicidn tipo B,
segun fig, 1., Como se sabe, en tales transformadores de

selida es importante gue la copulacidn entre las dos mitades

del devanado primario resulte muy estrecha , para que los
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arménicos superiores de la corriente de anodo deformen lo
menos posible la tensidn alterna del anodo. Ahors bien,

por medio de las disposiciones de arrollamiento segun las
figuras 5 y 6 se consigue entre lag dos mitades del primario
una copulacién tan estrecha como resulta conveniente en
las conexiones de amplificedores en ritmo de oposicidn tipo
B para evitar las deformaciones, Con objeto de impedir

la formacidén de szimetrias mds pequeflas, se ha de cuidar
que los circulos oscilatorios formados por las secciones

de :devanado 4., dz, £

1 1

’ f2 ¥ por sus capacidades paralelas,
estén todos sincronizados a la misma frecuencia de

regonancia,

La fig, 8 representa en corte longitudinal el siste- |

- ma de devanadc de los transformadores representados en los

esquemas de conexidn de las figuras 5 y 6. Se indican con

las lineas punteadas kh ¥y k2 los polos del micleo de hierro,
,dz, e:L - 4 son los arrollamientos parciales en

d £
] 2 17 T2 .
forma de tubo del transformador, habiéndose dibujado tan
solo la parte de cada cerrete situada por fuera de losg polos.

El devanado secundario ¢ estd subdividido en
dos secclones e & .
1l y 2
Pars la sineronizacién fina de los circulos
oscilatorios formados por les Secciones de devanado 4_, d

fl ,f2 ¥y por sus capacidades paralelas, ge pueden inteicalzr
segun fig. 9 entre el ceniro del primario y los extremos de
las secclones de devanado dl,dz fl,f2 los condensadores
ajustables p _

Sin4anbargo, el transformador segun la invencidén
encuentre tambien aplicacidn para el paso desde los
sistemas asimétricos a los simétricos. En el esquema de
conexiones segun fig., 10, el trancformador de acuerdo con
la invencidn sirve pera el paso desde la graduacidén asimé-
trica de emplificacién m , a la graduacidén de amplificacidén

siguiente n , conectado en ritmo de oposicién.
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le invencidn slcanze esimismo a los transroruaw.res
de alte frecuencia, sin ndcleo de hierro.
N O T A

Desecrita suficientemente la naturaleza del invento,

asf{ como la menera de realizarlo en la prdctica, debe
hacerse constar que las disposicilones anteriormente indicadas
son susceptibles de modificaclones de detalle en cuanto no
altere su principio fundemental. Tambien se hace constar

que dicho invento corresponde e una patente presentada en

Suiza, con fecha 13 de abril de 1944, n® 91.493, acogiéndose

por lo tente, a los beneficios que conceden los Convenios
Internacionales en vigor y siendo lo que constituye
la egencia del referido invento y por lo que se solicitae
patente de invencidén,por veinte afios en Espafia:
"Transformador para el paso desde un sistema electricamente
gimétrico a otro asimétrico y viceversa'j caracterizéndose
por lo siguiente: '

l2.= Transformaedor para el paso desde un sistems
electricamente simétrico & otro asimétrico y viceverss,
en cuyo transformacor , el éentro del devanado conectado
con el sistema simétrico, y uno de los extremos del devanado
conectado al sistema asimétrico, estdn situados en el mismo
potencial, quec puede ser el potencial de tierra, caracterizado
porque sirven de pantalla entre ambos ladoz del transformsdor
por lo menos partes de los dos devanados de dicho transformador.
’ 2¢,= Transformador segun reivindicacidén 1%,
caracterizado porque en el lado del transformador situado en
el sistema simétrico, vdn unidos por ambas partes del centro
del devanado secciones de arrollamiento que sirven de
pantalla , y porque en el lade del transformador situado
en el sistema asimétrico se ajusta a la parte del devanado, que
gsirve de pantalla , aquel exbtremo del devenado que 8e
encuentra en el mismo potencial con el centro del devanado

del lado opuesto del transformador.
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caracterizado porgue en cada devanado,la seccidédn que no -
tome parte en la pantalla estd dispuesto en el lado ds la
parte de la pantalla, opuesto al otro devansado, |

42 .« Transformador segun reivindicacién 12 ,
ceracterizado porgue la relacién parcial de transformacién
de aquellas secciones de los dos devanados que sirven de
pantalla, es por lo menos aproximademente iguel a 1 : 1.

52,= Transformador segun reivindicaciénes ,

28y 38, caracterizedo porgue la geccidn de devanado

de cada mitad, no tomando parte en la pantalla, correspondien=—

te al devanado que acompefia al) sistema simétrico, se
encuentra en posicidn opuesta a la sececidn de la otra
nitad de devanado que sirve de pantalla,

62,.= Transformador segun reivindicacién 58,
caracterizado porque se intercalan entre el centro del
devanado coniiguo al sistema simétrico, y los extremos de
las diferentes secciones de devanado, condensadores
ajustables para la compensacidn de la capacidad.

72.= Transformador para el'paso desde un sistems
eléctricamente simétrico a otro asimétrico, y viceversa;
tal y como queda substancialmente descrito en la presente
memoria, e ilustredo en los adjuntos dibujos.

Estea memoria consta de siete hojas escritas ppr
unge sola cara.

Mzdrid, 2 de febrero de 1946

YPATELHOLD" Patentverwertungs
& Elektro-Holding A.G,

oor Poder de J. GOiEL ACIS.
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